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内容概要

本书较系统地概述了纳米科学和技术的最重要的分支--纳电子学。
全书共7章。
第1章为时空尺度和输运范围，第2章为纳米结构和低维性，第3章为纳米结构中的介观现象，第4章为
单电子器件和电路，第5章为纳米MOs器件和电路，第6章为分子器件和电路，第7章为未来可能的发展
。
    本书可以作为电子科学技术、物理学、计算机科学、化学、生物学、材料学等交叉学科中从事纳米
科学技术学习和研究的本科生、硕士研究生、博士研究生的教材或参考书，也可作为纳米科学技术和
相关学科的科学家、工程师、教师的参考书。
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